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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sekundérelektronenvervielfacher (10), aufweisend ein elektrisch isolierendes Substrat (12, 12'), auf dem
eine Mehrzahl an diskreten Dynoden (14) und gegebenenfalls wenigstens eine Fokussierungselekirode (18) und gegebenenfalls ein Detektor (16)
angeordnet sind, wobei weiterhin eine Leitungsstruktur zum Anlegen von definierten unterschiedlichen elektrischen Potentialen an die Dynoden (14)
vorgesehen ist, und wobei zumindest ein rdumlich zwischen den Dynoden (14) positioniertes Volumen und gegebenenfalls ein zwischen wenigstens
einer Dynode (14) und der wenigstens einen Fokussierungselektrode (18) positioniertes Volumen und gegebenenfalls ein zwischen wenigstens
einer Dynode (14) und dem Detektor (16) positioniertes Volumen mit einem Vakuum beaufschlagbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
die Dynoden (14) und gegebenenfalls weiterhin der Detektor (16) und gegebenenfalls die wenigstens eine Fokussierungselektrode (18) eine
rdumliche Ausdehnung in einem Bereich von gréBer oder gleich 50um bis #= 1000um aufweisen und durch ein Verfahren der Mikrosystemtechnik
aufgebracht sind. Ein vorbeschriebener Sekundarelektronenvervielfacher (10) erlaubt ein gutes Verstarkungspotential einhergehend mit einer
vereinfachten Herstellbarkeit.
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